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内容概要

本书是按照高等学校计算机类专业的要求编写的。
主要内容有半导体器件、基本放大器、负反馈放大器、模拟集成电路、低频功率放大器、信号产生电
路和直流稳压电源。
本书注重基础知识的论证，强化集成电路的应用，大幅度删减了分离元件的电路分析和“基础性”较
差的内容。
本书论述精细，适宜学生自学，有助于“多媒体”教学方式。
讲完全部内容约需要60学时。
    本书可作为高等学校计算机类专业及相关专业本科生或专科生的“模拟电子技术”、“模拟电子线
路”、“线性电子线路”和“低频电子线路”等课程的教科书。
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